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MATEHIAtY -j 
ELEKTRONICZNE ^ ^ ^ 

E. BARAŃSKA, J. PONIATOWSKI i E. ZALEWSKI: Otrzymywanie monokrynkiłów niobianu litu metodą 
Czochralskiego 

Metodą Czochralskiego otrzymano monokryształy niobianu litu. Wyciągono je z tygla platynowego z 
prędkością 6-12 mm/godz. Kryształy zorodkowone na drucie platynowym rosły w kierunku [l 1 - 4 ] two-
rzącym kąt 12° z osią krystalograficzną c. Omówiono niektóre rodzaje niedoskonałoici strukturdlnych oraz 
wpływ parametrów technologicznych i włosnoici ciekłego niobianu litu no proces wyciągania. 

M . KUSOWSK I i J . BOGACKI : Otrzymywanie antymonu o czystoici wyższej niż 6 N 

W artykule dokonano krótkiego przeglądu prowadzonych przez różnych autorów procesów destylacji i 
topienia strefowego antymonu. Opisano metodę oczyszczania antymonu do czystoici wyższej niż 6 N , 
z podaniem parametrów procesów i wyników analizy materiału po poszczególnych etapach oczyszczania. 

M . LEJBRANDT i K . KALISZUK: Badania nad otrzymywaniem porowatego szkieletu wolframowego metodą 
spiekania aktywowanego 

W artykule przedstawiono metodę otrzymywania szkieletów wolframowych przeznaczanych do wykony-
wanie styków elektrycznych poprzez nasycanie struktur porowatych żądanymi materiałami. Przedstawiono 
wpływ ciśnienia prasowania no własnoSci fizyczne spieku WNiCu, wpływ czasu spiekania na własności 
fizyko-mechaniczne spieku i wpływ czasu odparowywania miedzi ze spieku WNiCu na włosnoici fizyko-
mechaniczne szkieletu wolframowego. 

L. GtADYSZEWSK I : Masowo-spektrometryczne bodonie adsorpcji tlenu na powierzchni wolframu 

W pracy podano krótki opis zjawiska {onizacji powierzchniowej tlenków lantanu, ceru, prazeodymu i 
neodymu oraz podano wyniki badań włosnych nad adsorpcją tlenu na powierzchni wolframu. Pomiary wy-
konywano techniką spektrometrii mas. 

J.T. CHRUSCI I^SKA: Oznaczanie sodu w BBr3, PCI3 i P O C I 3 metodą fotometrii płomieniowej 

Opisano metodę oznoczanio {lodów Na w BBr3, PCI3 i POCI3 z zastosowaniem fotometnj płomieniowe-
go Zeissa model I I I. Główny składnik usuwano przez odparowywanie w strumieniu suchego argonu. G ra -
nica wykrywolnoici - odpowiednio wynosi 0,1, 0,15 i 0,3 ppm. 

I. WOLN IK i C Z . JAWORSKI: Oznaczanie tlenu i pory wodnej w gazowym chlorowodorze 

Opisano metody oznaczania tlenu i pory wodnej w gazowym chlorowodorze. Tlen oznacza się metodą 
chromatografii gazowej po uprzednim oddzieleniu HCI w 20% roztworze KOH, parę wodną metodą punk-
tu rosy na podstawie wyznaczonej doiwiodczalnie krzywej kondensacji dwuskładnikowej mieszaniny: HoO 
- HCI. Dolne granice oznaczalnoici: O2 - około 0,001% H2O - 0,0008% obj. 

J. N O W A C K I i J. KALBARCZYK: Tłoczywa niskociinieniowe w metodzie prasowania przetłocznego 

W artykule omówiono ważniejsze włosnoici tłoczyw niskociinieniowyeh stosowanych do hermetyzocji 
przyrządów elektronowych metodą przetłoczną. Zwrócono uwagę na niektóre parametry tłoczyw mające 
istotne znaczenie dla jakoici wykonywanych elementów. 
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MATERIAŁY M , 1 i o t ^ C » 
ELEKTRONICZNE ^ 

E . E A P A H Ł C K A , ß. n O H a T O B C K M , E . 3AJIEBCKH: nojiy îeHHe mohokphctojitob HKoÖaia 
aBTHH no Me ioay ^oxpajiLCKoro 

BuTHrHBaHHe MOHOKpHciajiJioB MeiaHHOíSaTa jihthh npoHSBoaHJioct no Meicay H o x -
paJIBCHOrO B nJiaiHHOELIX THrJIHX CO CKOPOCTBB 6-12 Mw/iiao. OpH nJiaiHHOBOÜ 3a-
TpaBKe. KPHCTajiau p a c T y i b HancaBnoHHK [11.43. oiSnaavH o c c b » "C" yroji 12".Ha-
ÖnnaaBTCH HeKOTopue c i p y K T y m e HeooBepmeHCTBO. KccjieaoBaHO BJiHjiHHe lexHOJio-
rimecKHx napaMeipoB h cboRctb xkrkqfo MeianHocSaTa jibthh Ha npouecc p o c i a mo-
HOKpUCTajIJIOB. 

M. KyCOBCKH H B. EOrAUKH: üojiytjeHHe cypBMH XHMHiecKOÍi tjHCTora CBHiue 6 N 

B c T a i t e npeacTaBjieH kopotkhH ocísop npoBoanMHX pasjiHqHHMM asiopaMu npouec-
COB flHCTIUIJIHUHH H SOHHO« HJiaBKH C y p B M H . OnHCaH M e T O ^ O^HCTKH CypBMbI 40 XHMH-
qecKoñ iihctotu cBame 6 n c y^ieioM n a p a i i e i p o B «poueccoB h peayjiBiaTOB aaajiHsa 
MaiepHaaa nocjie HecKOJiBKHx sianoB oihctkh. 

M. JIEKBPAHJTT, K . ICAMIiiyK: MccJie^OBaHUH, npoBOSHMHe npa nojiy^eHMH nopacToro 
BOJIB$paMOBOrO CKSJieTE, MeiOaOM CneKSLHHH 

B cTaTBe npeflCTaBBen M e i o a nojiyieHHJi KpHCTajiJiimecKMx CKejieiOB, ana HaroTO-
BJieHHH 3;ieKTpiiMecKHx KOUiaKTOB, ny iëM HacumeHHH nopacrax cTpyK iyp ipeíSyeMUM 
HaTepiiajiou. iIoKasaHHo BSHHHłie ^aBJieHUH npeccoBaHüfl ¡i speMeHu cneKaHüs ua $k3 i i -
KO-XHMHuecKHe CBoHcTBa cneKaWNíCu, a laicse BJiHHHHe BpeMeaH BMnapHBaHHH MeOT 
113 cneKa W N i C u aa $H3iiK0-XHMHqecK«e CBoBciBa HpHCTajuiireecKoro CKejieia BOHi.$pa-
m , 

JI. rJIAflUUlEBCKH: MccJieaoBaHue l íeioaoM cneKipoMeipai i wacc aacopöUHH KHCJiopo^a 
Ha noBepxHOCTH BOJiB^pawa. 

B c T a i t e KOPOTKO onncaHo HBneHue noBepxHocTHoß HOHHsayHH okhojioe naHiaHa, 
uepHfl, npaaeoÄHua, n e o a u M a , a t s k ae npesciasjieHŁi peayjiBiaTu aaiuHX HccJie^osa-
HMH no aaoopÖUHH KHcnopoaa Ha nosepxHOciH BOJiB$paua. wsjiepeHHH npoHSBOflHJiHCŁ 
MOTOaOM CneKipOMeipHH Maco. 

H . T . XPyCTHHBCKA: OnpeaejieHHe cjiejiOB HaTPHH b BBrs, PCI3, POCI3 njiaMeHHHM $ o r o M e -
TpHieOKHM MeiOaOM. 

B HaoïoHDjeii c i a i B e onHcamj ueiojm onpeaejieHHH cjieaos Na b BBrj, PCI3, POCI3 
luiaMeHHHM ^OTOMeipoM UaMca moagjib I I I . OoHOBHHe ajieMenra yaajieHu MeioaoM s a n a -
pHBaijiiH B noTOKs cyxo ro aproHa. üpeaeji BbmpwBaeMOCTH b rpaHHuax I ' I O ~ ^ , I , 5 ' I O - ' , 
H 3 . I O - 5 B e c ^ COOTBeiCTBeHHO. 

H . BOILHHK H fiBOPCKH: OnpeaeneHHe coaepsaHUH KHCflopoaa u BoasHux napoB b 
raaooöpasHOM xnopHCioM Boflopo^e. 

B cTaiBa onHcaHu M e i o m onpeaeneHHa KHcnopoaa u BoaHHux napoB b raaooöpaa-
HOM xjiopHCTOM Boacpo^e. KHCJiopofl cnpeflejiMCfl Me ioaou r a s o B o a xpoMaiorpa^iHa n o -
CJie npeAsapHTenBHoro OTfleneHHH xaopHCTOro Boaopozta b 20% pac iBope eaKoro KajuH. 
BoaflHue napH onpeiienfftoTCH MeioaoM to^ikh pocu, onepaHCB aa aKcnepHMeHiaHBHO 0 -
npeaejiëHHyio Kpasyio Konaencamm aBvxKOMnoHeHTHoö cmbch: H 2 O - H C I . Hhjuwh rpa-
HHua onpeaejiHMociH: O2 - okojio 0,001%, H2O - 0,0008% no o Ô B ë M y . 

fl. H O B A U K H , B. KAJILEAP'ilJK: IlopoiiioK oth npeccoBaHHH noa hhskhm aaBJieHHeu no M e -
Toay M T B O B o r o npeocoBaHHH 

B c i a i B e npeaciaBJieHu ocHOBHue CBoKcTBa nopoiuKOB npecoyeMHX noa hhskhm a a -
BjieHHem, n p m e H H e M H X aan repMeiHaauHH 3;iiSKTpoHHbix npnöopoB no Meioay jiuTBeso-
ro n p e c c o B a H H H . OOpameno BHHMaHHe na HeKOiopue napaMeipij npeccoBOiiHHx nopo-
DiKOB, HMeioąHe cynecTBeHHoe SHa ienne SJIH Ka>iecTBa HsroTOBjiHeuHX sjieMeHioB. 
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ELHCTRONICZNE ^ ^ ^ ^ ^ 

E. BARAMSKA, J. PONIATOWSKI E. ZALEWSKI: Growth of single crystal lithium niobate by Czoch-
rolski technique 

Single crystals of lithium niobate were pulled by Czochralski technique from platinum crucible. Pul-
ling rate was 6-12 mm per hour. Crystals seeded on platinum wire was grown in [11-4] direction, which 
maike 12 deg-ees angle with crystalIcgraphic axes c. Some kinds of structural inhomogeneities and effect 
of technical parameters of growth process and also melt lithium niobate properties on the pulling of the 
cr/stals are discussed. 

M . KUSOWSKI , J. BOGACKI : Antiomonium obtaining - purify higher than 6 N 

A short review of antimonium distillation and zone melting processes carried out by some authors is 
given. A method of antimonium purification up to a purity higher than 6 N is describaJ; the process para-
meters and the results of the material analysis after each stage of purification are presented. 

M , LEJBRANDT, K . KALISZUK: Investigations on porous tungsten structure obtaining by means of the 
activated sintering method 

The method of obtaining tungsten porous structures for electrical contacts by means of porous structu-
re saturation with required materials has been described. The effect of pressing pressure on physical pro-
perties of sintered WNiCu, the sintering time influence on physical-mechanical properties of the sintered 
material, and the influence of copper evaporation time from sintered WNiCu on physical-mechanical pro-
perties of tungsten porous structure have been presented. 

L. GtADYSZEWSKI : Mass-spectrometric investigations of oxygen adsorption on tungsten surface 

The surface ionization phenomenon of lanthanum,cerium,praseodymium and neodymium oxides is briefly des-
cribed and the results of own investigations upon oxygen adsorption on tungsten surface ore given. The 
measurements have been made by the mass spectrometry technique. 

J. T. CHRUSCIMSKA: Sodium determination in BBr3, PCI3 and P O C I 3 by flame photometiy 

A method is described for No traces in BBra, PCI3 and POCI3 determination by the use of Zeiss mo-
del III flame photometer. The matrix elements are eliminated by evaporation in diy aigon stream. The 
lower limits of detection are 0,1 , 0,15 and 0,3 ppm respectively. 

I. W O L N I K , C Z . JAWORSKI: Oxygen and water vapour determination in gaseous hydrogen chloride 

The methods of oxygentnd water vapour determination in gaseous hydrogen chloride are described. 
Oxygen is determined by means of the gas chromatography method after previous HCI separation in 20% 
K O H solution; water vapour - b y means of the dew point method basing on the experimentally determi-
ned curve of the two components mixture: H2O - HCI. Low limits of determination: Oo - co 0,001%, 
H2O - 0,0008% by volume. 

J. N O W A C K I , J. KALBARCZYK: Compression of low-pressure moulding materials applying transfer mo-
ulding method 

This paper treats about important properties of low-pressure moulding materials compressed for elec-
tronic devices encapsulations by transfer moulding method. Some remarks were made of parameters com-
pression moulding materials which ore really important for obtained elements. 
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